DEUTSCHE GESELLSCH.
D G I[g ]K FUOR KRISTALLWACHST
UND KRISTALLZOCHTUNG ¢

MITTEILUNGSBLATT

Nr. 34 Februar 1982

Ligbes Mitglied,

der neue Vorstand, dem Sie fiir 1982/83 die Geschicke der DGKX anvertraut haben, nimmt
nun seine Arbeit auf. Wir mdchten uns zundchst noch denjenigen vorstellen, die bei der

letzten Mitgliederversammlung nicht dabei szein konnten:

Vorsitzender: Dr. Herbert Jacoh geb. 1928 in Stuttgart,
Cipl. Chemiker
Leiter der Forschung der
Wacker-Chemitronic
8263 Burghausen
Tel. (08677) 83 3868
Arbeitsgebiete: Silizium
IIT-v-Verbindungen, Cxidkristalle

Stellv. Veorgitzender: Dr. German Miiller-vVegt geb. 19243 in Ludwigshafen
Dipl. Physiker
Leiter des Kristall- und Material-
labors der Fakultdt flir Physik der
Universitdt Karlsruhe, Kaisersir. 12
7500 Karlsruhe 1
Tel. (0721} 608 3470
Arbeitsgebiete: Zichtung und
Charakterisierung wveon Supraleitern,
magn. und halbl., Kristallen

Schriftfiihrer: Dr. Roland Diehl geb. 1944 in Butzbach/Hessen
Dipl. Mineraloge
Fraunhofer-Institut fir Angewandte
Festkdrperphysik, Eckerstr. 4
7800 Freiburg
Tel. (0761) 2714-28¢
Arbeitsgebiete: Thermodyn. des
chem. Transports, Kristallchemie

Schatzmeister: Frau Dr. Christa Grabmaier geb. 1935 in Miinchen
Dipl. Physiker
Laborleiterin in Fa. Siemens AG,
Zentrale Forschung und Entwicklung
Otto-Hahn-Ring &
8000 Minchen 83
Tel. (089) e36 2696
Arbeitsgebiet: Oxidkristalle



Belisitzer: Prof. Dr. Heiner geb. 1944 in Liegnitz
Miller-Krumbhaar Dipl. Physiker

Direktor des Instituts Theorie III
im Institut flir Festkérperforgchung
Kernforschungsanlage Jilich N
Postfach 1913
5170 Jllich
Tel. (02467) 61 3428
Arbeitsgebiete: Theoric des
Kristallwachstums

Priv.-Dozent geb. 1942 in StalBfurt

Dr. Dietrich Schwabe Dipl. Physiker
I. Physikalisgches Inztitut
der Universitdat Giessen
Heinrich-Buff-Ring 16
6300 Giessen
Tel. (0641) 702 27157270
Arbeitsgebiete: II-VI-Verbindungen,
Oxid—-, Fluoridkristalle, Konvektion
in Schmelzen

Dr. Franz Wallrafen geb. 1938 in Wegbcrg
Dipl. Mineralcge
Mincralog. Institut der
Universitdt Bonn
Poppelsdorfer SchloB
5300 Bonn 1
Tel. {0228} 73 2961
Arbeitsgebiete: Zichtung und
Charakterisierung von Oxid-Kri-
stallen, metallorgan. Verbindungen

Lassen Sie uns, in Ihrer aller Namen, als erste "Amtshandlung", den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern, inshesondere Herrn Prof. Dr. Rudolf Nitsche und Herrn Dr. Armin
Riuber, ganz herzlich Dank sagen fir die oft milhevolle Arbeit, die in den verdangenen
Jahren fiir die DGKK geleistet wurde. Das Ansehen und Vertrauwen, das unsere Vorgdnger

filr die DGKEK erwerben konnten, wird uns cin Ansporn sein. Es wird uns sicher nicht leicht
fallen, den gesetzten MaBstiben insbesondere auch in der internationalen EFusammenarbelit

gerecht zu werden,

Mit mehr als 200 Mitgliedern ist die DGKK zu einer beachtlichen GrodBe angewachsen. Sie
hat nicht nur in Hochschulkreisen, sondern auch bei Wissenschaftlern in der Industric
Beachtung und Anklang gefunden. Daran weiterzuarbeiten wird unsere wichtigste Aufgabe

sein.

Die stiirmische Entwicklung der Elektronik bkasiert auf intensiver Beschaftigung mit dem
xrigtallinen Festkérper. Der Zlichtung wvon Kristallen, dem Studium ihrer Wachstumsbe-
dingundgen, ist ein wichtiges mehr und mehr selbstdndiges Arbeitsgebiet entwachsen: die
Kristallbeurteilung. Hier sind Wissenschaftler tdtig, deren Interessen sich mit den
unseren decken, obwohl sie selbst keine Kristalle zlichten., Wir scllten S5ie filr uns ge-
winnen. Helfen Sie uns bitte dabei, indem Sie uns auf potentielle Mitglieder aufmerksam
machen. Der Vorstand ist gerne bercit, mit einem perstnlichen Anschreiben Zweck unc Ziel

der Gesellschaft darzulegen und fir den Beiltritt zu werben.

An unsere Hochschullehrer wendet sich der vVorstand mit der Bitte, auch heranwachsende
Kristallwissenschaftler auf unsere Gesellschaft hinzuweisen. Unsere Versammlungen bie-
ten dem jungen Wissenschaftler die Moglichkeit, Fragen an Fachleute auch aus der In-

dustrie zu stellen und Kontakte anzuknipfen.



Seit lingerem wird in Diskussionen ven Mitgliedern der DGEKEK dem Gefilhl Ausdruck ver-
iiehen, daf der Wame der Gesellschaft nicht mehr so recht den Gegebenheiten entspricht.
Unglicklicherweise ruft auch das "KK" in der Abklirzung Assoziationen mit einer nicht
unumstrittenen Freizeitbeschidftigung hervor. Die Namensgebung, seinerzeit vom Wunsch
nach exakt wigssenschaftlicher Definition geleitet, wiirde heute wohl das Argument einer

werbewirksamen Gelidufigkeit mehr berlicksichtigen milssen.

Der Vorgtand kann in dieser Sache nur tdtig werden, wenn es die {berwiegende Mehrheit
der Mitglieder winscht. Da auf den Versammlungen immer nur ein Teil der Mitglieder an-
gesprochen werden kann, wendet sich der Vorstand mit beiliegender Meinungsumfrage an
Sie mit der Bitte, uns méglichst bald ihre Ansicht kundzutun. Um MiBversténdnisse aus-
zuschliefien, sei betont, daf es gich nicht um eine Wahl oder um die Vorwegnahnme einer
golchen handelt. Eine Namensinderung, zusammen mit dann notwendigen Anderungen der Sat-
zung, erfordert die Dreiviertelmehrheit einer beschluffdhigen Mitgliederversammlung.

Eine solche ist frilhestens anliflich der ICCG 7 zu erwarten.

Bei dieser Umfrage méchten wir auch gerne wissen, wie Sie Uber unser Mitteilungsblatt
denken. Einige von Thnen werden das "aacy-newsletter" der amerikanischen Kristallzich-
tungsgessllschaft kennen, das gedruckt auch die Wiedergabe von Photographien erlaubt
und eine Menge von allgemein interessanter Information bis hin zu Buchhesprechungen,
bringt. Vielleicht k&nnen wir unser Mitteilungsblatt ein wenig in cdieser Richtung ent-

wickeln, wozu wir dann allerdings Ihre aktive Mitarbeit bendtigen.

Der Vorstand ist auberdem dankbar fiir jede Anrequng aus dem Kreis der Mitglieder. Nur
so kdnnen wir im Sinne einer aktiven Cemcinschaft t#Htig sein. Schicken Sie uns also
bitte m&glichst bald Gas beiliegende Blatt ausgefiillt zurilck. Auf der nichsten Mitglie-
derversammlung in Basel soll das Ergebnis diescr Umfrage als Diskussionsgrundlage fur

die kinftige Titigkeit des Vorstands dienen.

Jahreshauptversammlung 1982 der DGEX

Der Vorstand lidt hiermit ein zur Mitgliederversammlung 1982 der DGKEK am Mittwoch, dem

17. Mirz 1982, 17.00 Uhr, im Zentrum filr Lehre und Forschung des Kantonsspitals, Ilebel-

gtrasse 20, Basel (der Versammlungsraum wird im Tagungsbiiro per Anschlag und in der

ersten Vormittagssitzung per Dia angezeigt).

Tagesordnung:

1. BegriiBung und Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftfilhrers

3. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungspriifcr
Entlastung des Vorstands

Beschluffassung tdber den Jahresbeitrag 1983
BeschluBfassung iUber Jahreshauptversammlung 1982
ICCG-7 in Stuttgart

DGEE=-Tagung 1984

n

Diskussion {iber die Meinungsumfrage "kiinftige Aktivitdten des Vorstands”

OO 0w U

Verschiedenes

Mit freundlichen GriiBen - im Namen deg Vorstands

gez. Herbert Jacob



Einwelis:
Jiecem Mitteilungsblatt hat unsere Schatzmeisterin, Frau Dr. C. Grabmaier, jeden
DEKE-Mitglied eine persdnliche Information Uber den aktuellen Stand seiner Beitrags-—

caklungen peigefiigt, auf die besonders hingewilesen wird. Der Vorstand kittet um

zilgige Begleichung der Beitragsriickstinde.

Als neues Mitglied negriifen wir: Elcktrochermie Ibbenbiiren

auptstrasse 47
Postfach 480

4530 Ibbenbliren

Neulgkeiten won ausldndischen Schwesterorganisationen

american Association for Crystal Growth (AACG)

Prasident: Prof. R.5. Feigelson
Center of Materialsg Resgearch
Etanford University

Stanford, CA S4305, U.S5.A.
Vize-Prisident: Dr. E.A. Giess

IBM Besearch Center

Yorktown Heights, N.Y, 105983, U.S.4.
Schriftfilhrer: Dr. 7. Surek

Solar Enherdy Rescarch Institute (SERI)
1530 Cole Bvaé.

Golden, Co 80401, U.B.A.
Schatzmeister: Dr. A.L. Gentile

Hughes Research Laboratories
3011 Malibu Canyon Read

Malibu, Ca 90265, U.S_A.

Eritigh Association for Crystal Growth {(BACG)

Vorsitzender: Dr. F.W. Ainger
Allen Clark Research Centre
The FPlessey Co. Ltd.
Caswell, Towcester
Northants, England U.K.

Schriftfihrer: Dr, I. Saunders
Physics Dept.
University of Lancaster
Lancaster LAl 4%3
England U.EK.

Herausgeber des Dr. M.T. Sprackling
Hewsletters: Department of Physics
Queen Elizabeth College
Canpden Hill Read
London W8 FAH
England U.K.

Beitrige zum ndchsten BACG-Newsletter milssen bis 26. Mirz 1982 beir Editor eingegangen

sein.

Auf der letzten Jahreshauptversammlung der BACGC wurde die Anlage eines Registers von fiir
Lehrzwecke geeigneten Filmen iiber Kristallzichtung und verwandte Themern initiiert. Infor-

maticonen hieriiber sind vom Schriftfilhrer Tan Saunders erhdltlich,



Die British Crystalleographic Association (B.C.A.) hidlt am &. August 19282 ihre Grindungs-
versammlung in Durham (U.K.} ab. Die Veranstaltung findet im Rahmen des "Durham Crystal-
lographic Meeting" wvom 5. bis 8. April 1382 statt. Detailinformationen sind erhdltlich

von -
Lr, B.K. Tanner
Dept. of Physics
Durham University
South Road

Durham DH1 3LE, U.K.

Kontaktgroep vaor Kristalgroei Nederland {NKN) bezw. Dutch Association for Crvstal Growth

(DACG)

Vorsitzender: Dr, L.J. Giling
Katholieke Universiteit Nijmegen
Toerncoiveld

KL-6525 ED Nijmegen

2. Vorsitzender und Dr. C.F. Woensgdregt
Herausgeber des Institut voor Aardwetenschappen
INFO Newsletters: Postbus BOO21

NL-35308 TA Utrecht

Schatzmeister: Dr. B.G. Wienk
Akzo Zout Chemie Ned. B.V.
Boortorenweg 20

NL-Hengelo (0}
Schriftfiithrer: Dr. J.M. Robertson
Philips Research Labs.
NL-5%600 MD Eindhowven
Beisitzer: Ir. W. Nijman
Mrs. Dr. Ir. G.M. van Rosmalen
Dr. G. Arkenbout
Dr. Robertson teilt im Namen der KEN mit, dad bei der Durchfiihrung der Drei-Linder-
xonferenz {Noordwijkerhout, 6. - 8. Mai 1981} ein kleiner finanzieller UberschuBb er-

wirtschaftet wurde. Damit sind DGKE~-Finanzierungsbeitrdage hinfdllig.

Schweizerische Gesellschaft filr Kristallographie {SGK)
Sektion fiir Kristallwachstum {SKW)

SGK-Vorsitzender: Dr., H.P. Weber
Sandoz AG - 503/1208

CH-4002 Basel

2. SGE~Vorsitzender und Prof. Dr. H. Schmid

1. SKEW=-Vorsitzender: Dept. de Chimie Minérale,
Analytigue et Appliquée
Université de Genéve 30
Quai Ernest-=Ansermet 1211

CH~Genéve 4
SGK=g8chriftfihrer: Prof. D.W. Petter
Institut fiir Kristallographie

und Petrographie
ETH-Zentrum

CH-8092 Zirich
SEW-Schriftfihrer: Prof. Br. H. Arend

Lab. f. Festk&rperphysik
ETH-H&nggerberg

CH-8093 Zirich

Mit freundlichen Griifen

gez. Roland Diehl



Crystal Growth and &Associated Conferences 1982

January 13th London, U.XK.
Dry Etching
The Meeting Offices
The Institute of Physics
47 Belgrove sguare
London SW1X 80X
J.K.

January 27 - 292th Asilomar, U.S5.A.
9th Annual Phwsics and Chemistry of Semiconductor
Interfaces Conference
Dr. F. Herman
¥ 3272817 IBM Resecarch Lab.
5600 Cottle Ropad
San Jozse
Ca 95193 U.5.A.

March 17 - 1%th Bascl, Switzerland
Industriclle Kristallisation und Kristallzichtung
Dr. . Arend
Laboratorium fir Festkdrperphysik dex ETH Ziirich
CH-80393 Zirich-Honggerberg
Switzerland

Associated with this meeting is the Jahrestagung der DGKK

march 12 - 14th Xiel, Germany
22nd Jahrestagung der AGK
Pref. T'. Liebau
Mineralogisches Institut der Universitdt Kiel
©lshausenstrasse 40-~60
2300 EKiel, Germany

March 232 - 26th Yokohama, Japan
Int. Symp, on Hydrothermal Reactions
Dr. 5. Samiva
Res. Lab. of Engineering Materials
Tokyo Iostitute of Technology
Nagatsuta Midori
Yokohama 227, Japan

April 17th London, U.K.
Analysis of Surfaces and Interfaces in Electronic
Devices

The Meeting Offices

The Institute of TPhysics
47 Belgrave Sguare
London SWIX 80X, U.K.

oI
1
f
e
—

13 - 16th Madrid, Spain
15t Int. Svmp. Crystal CGrowth Processes in
Sedimentory Environments
Dr. R. Rodrigqueez Clemente
Instituto de Geologia
C/ Jos& CGutierrecz Abascal 2
Madrid - 6 Spain

April 19 - 21st Evian, France
2nd Conference on Semi Insulating ITI-V Materials
Dr. G.M, Martin
Laboratoires d'Electronique et de Physique Appligquee
2 Ave. Descartes
94450 Limeil Brévannes
France

April 21 - 23rd Durham, U.K.
Int. Conference on II-VI Compounds
Dr. J. Woods
Dept. of applied Physics and Electronics
Science Laboratoires
South Road
Durham DH® 3LE
England C.K.



May 4 - 14th

June 6 - 12th

June 7 — S9th

July 12 = 1éth

July 20 - 23rd

august 23 - 28th

Rugust 27 - 30th

Aaugust 30 - September 3rd

august 31 ~ September 2nd

September 6 - 10th

Montreal, Canada

Spring Meeting of Electrochemical Scociety
The Electrochemical Society Inc.

10 South Main Street

Pennington

N.J. 08534,U.5.A.

Frankfurt, Germany

Eurcpean Meeting of Chemical Engineering and Achema
Dechema POB 970 146

D-6000 Frankfurt/Main 97

Eindhoven, The Netherlands

2nd European Conference on Scolid State Chemistry
Ir., H.J.M. Heijligers

Eindheoven University of Technology

P.O. Box 513

5600 MB Eindhoven

The Netherlands

Plymouth, New Hampshire, U.S.A.
Gordon Conference on Crystal Growth
Dr. E.A. Giess

IEM Research Center

Yorktown Heights

N.¥. 10598, U.5.A.

Montreal, Canada
Jeint 3M-Intermag

Dr. A. Yelcon

Ecole Polytechnic
University of Montreal
Montreal Quebec

Canada H3C 3A7

Praque, Czechoslovakia

European Meeting on Crystal Growth 82
Materials for Electronics

Secretorial Office EMCG '82
Cukrovarnicka 10

16 253 Pragque Czechoslovakia

Tokya, Japan

2nd Int. Symp. Molecular beam Epitaxy and
Related Clean Surface Technigues

Prof., R, Ueda

Dept. Applied Physics

Schacl of Science and Engineering

Waseda University 3-4-1 Ohkubo
Shinjuku-¥u

Tokyo 160, Japan

Dublin, Ireland

Fourth Europhysical Topical Conference
Lattice Defects in Ionic Crystals

Dr. J. Corish

Dept. of Chemistry

University College

Belfield, Dublin 4, Ireland

Tokyo, Japan

Int. Conference con Sclid State Devices
Prof. §. Tanaka

Dept. Applied Physics

Faculty of Engineering

University of Tokyo

7-3—-1 Hongo Bunkyo-Ku

Tokyo 113, Japan

Kyoto, Japan

ICM B2

Dr. S. Chikazumi

Institute of Solid State Physics
University of Tokyo

Japan



September 13 - 15th Ottawa, Canada
8th IEEE International Semiconductor laser
Conference
Dr. H.J. Spring Thorpe
Bell Northern Resesarch
BOX 3511
Station C
Ottawa Canada K1Y-4H7

Septerber 15 - 16th Ottawa, Canada
IEEE Specialist Conference on LEDs and Photo Detectors
Dr. H.J. Bpring Thorpe
Bell Northern Research
Box 351
Statien C
Ottawa Canada K1Y-4H7

September 13 - 16th Yokohama, Japan
10th Int. Coll. on Magnetic Films and Surfaces
Prof. Y. Gondo
Faculty of Engineering
Yokohama National University
Yokohama 240 Japan

tember 20 — 22nd Durham, U.K.
Langmuir-Bodgett Films
Mr. C.W. Pitt
Dept. of Electronic and Electrical Engineering
University College London
Torrington Place
Londeon WC1E 7JE, U.LK.

s
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September 21 - Z4th Barcelona, Spain
14th LKurophysics Conference
Macromolecular Physics
Polymer Crystals: Structure and Morphology
Dr. F.J. Balta Callejo
Instituto de Estructura de la Materia (CSIC}
Serrano 119,
E-Madrid

September 22 - 24th Oxford, England
BACG Annual Conference
Dr. F. Dryburgh
Electrical Engineexing Dept.
University of Edinburgh
Kings Buildings
Edinburgh EHY 3JL Scotland

Attached to thig conference is a 1 day jeint meeting

BARCG and Imnstitute of Physics on Metal Organic
Vapeut Phase Epitaxzy of III-V Compounds, Sept. 23rd
Dr. B.A. Joyce
Philips Research Labs.
Cross Qak Lane
Redhill Surrey
RH1-5HA, England

Octonder 17 - 22nd Detroit, Michigan, U.S.A,
Fall Meeting Electrochemical Society
The Electrochemical Society Inec.
10 $outh Main street
Pennington
N.J. 08534, U.S5.A.

Hovember 1 - 4th Toyohasi, Japan
Int. Svymp. cn Carbon
Osugil Carbon Materials Soc¢.
1-5-31 Yushima Bunkvo
Tokye 113, Japan
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April 18 - 22Znd Philadelphia Pennsylvania, U.S.A.
Intermag
Dr. W. Doyle
Sperry Univac
P.0O. Box 500
Blue Bell PA 19424, U.S5.A.

May & - 13th San Francisco, U.5.A.
Electrochemical Society
The Electrochemical Society Inc.
10 South Main Street
Pennington NJ 08534, U.S.A.

September 3 - 10th Rideralwp, Switzerland
5th Int. Summer School of Crystal Growth
Dr. H. Arend
Lab. filir Festkérperphysik
ET.H. Zirich
CH~-8093 Udnggerberg-Ziirich
Switzerland

Septerber 12 - 16th Stuttgart, Germany
ICCG-7
Dr. K.W. Benz
Physik. Inst. der Universitat
Pfaffenwaldring 57
7000 Stuttgarxt B0
Germany

November 8 — 11 Pittsburyg, Pennsylwvania, U.S.A.
3M

April 9 - 13th Hamburg, Germany, Intermag
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San Francisco, U.S5.A., 3M - ICM

1.9 38 6 York, U.K., ICCG-8



